Elektronika 1. pét-pot ZH 2012.05.15.

Neptun kéd | 1.

jegy

nev: MEDOLDAS

1. Ismertesse a bipolaris tranzisztorok munkapont beditdsaval kapcsolatos alabbi fogalmakat: (egy
telepes munkapont bedllité aramkoér bazisosztoval kasolasi rajz, a munkapontil g Szamitasa

végtelenB esetén Ugeo adott), a munkapontilgy szamitdsa végeB esetén Ugg, adott), azS,

feszlltségstabilitasi tények értéke)!
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2. Hatarozza meg a kovetked kapcsolas kivezérelhdiségét!

U, =10V, U, =1V, A=1 lg =1mA
a)Ug =2 Ugq=2 C-o,
b.)U|:iz='7, Ur=?, C - o,
C)U|:il='7, Ui =?, C=0,
d)Ug, =2, Ug,=?, C=0,
R, =8kQ, R,=8kQ, R;=3kQ,
Megoldas:
Egyen aramu helyettesiikép VAalté aramu Tranzisztor
helyettesitikép kivezérlés
R Hé R. Uk Uceo =
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a)Uy, =0 = Uy =Ugu =0
b.) Uy, =Ugc =  Up =7V U =4V
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c.) Uy = R3+R31 R, CE_7UCE = Ui =Up =3V
R, OR 4 . -
d) Uy, = R, +1R1 5R2 Uee = 7 Ue = Up =U, =4




3. Szamitsa ki az aldbbi kapcsolas munkaponti adataés kisjeli paramétereit!
° U U, =10V, T:=T,n csatornds kilritéses MOS FET-ek,

2
R, iD:IDSS(M]- Up=-4V, lpg=4mA, ugs>Up,

@1, 4

to s a)lpo=?, b.)S=7?, c.)L‘:—:e:?, haS= S,=1mS,
Ube | R RD d.)R=?, haSi= S=1ms,

R =2kQ, R,=5kQ, Ry=7kQ

Megoldas:
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R = R3D§:7D1= 7/8=0.8750kQ
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4. Szamitsa ki az alabbi ,B” osztalyu teljesitményfokaat paramétereit szinuszos kimeé jel esetére!

U,=12V, R, =11Q, U_ =1V, A=1
a)Pix=2 R=0
b.) P, =2, R=0

c) Py =2 R=0
1tr

d) P, .. =? R=1Q

Megoldas:
u, = R, I sin(at)
a.)
Ut _Um = Rflmax:> Imax = Ut _Um _12_1:1A
R, 11
1.
meax = _Rf I max — 55W
2
b.)

A . 1
|tranzisztor(t) = l[e|ep (t) = - Aram atlag. Itranzisztm (t) = ltelep(t) = ;I
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I:)D2tr max :481- _Zt}T = ZET =2.6528
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U 2
P =—T_ =1.3264
D1tr max nng
d.)
U-U_ =R, +R)I__ =1__ = UimUn _1271_ 4 9167A
R,+R 12

=£R 12 =4.6215W
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5. Szami.tsa ki az aldbbi kapcsolas munkaponti adataés kisjeli paramétereit!
U,=5V,Ri=R,=Rs= 4,4 K2, Ry= 20 K2, Rs= 20 KQ,
Ty, Ty, T3 n-p-n tranzisztorokp=B - o , Uger= 0,6 V,
Rui
jﬁf C2 — 00, Cl — 00
Uki a..) IEOl:?- ?

leo2 =2, lgos= 7,

oy,

b) W =2 (1= rp= re= 26Q),

Upe
C.) Re=7?,
Megoldas:
a.)
Egyenaramu analizis:
Rileor = Ut —Ugeoz — lgo1 =( Ut —Ugeog)/ Ry = (5-0.6)/4.4= 1mA
R2|E02 = U[ _UBEO3 . — |E02 :( Ut _UBEOS)/ Rz = (5-06)/44: 1mA
R4, R5 arama nulla> Raleosz = Ut —Uepo1 — leo3 :( Ui —Ueb(]])/ Rs = (5-06)/44: 1mA
b.)
Uy _ (_&](_&](_@j _
ube r.dl r.d2 r.d3
- 440044004400D20000= -169.23¢169.23x138.7137=3.9726et+ 006
26 26 26
c.)

R,. =R, = 20kQ
d.)

R, =R,0R =2004.4= 3.6066 kQ



